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Seat No.: ________                                                       Enrolment No.________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – WINTER • 2014 

Subject Code: 3330905 Date: 03-12-2014        

Subject Name: Electronics Components and Circuits  

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 

Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. 14 

 1. Why biasing is required for transistor?  

 2. Why cascading amplifier is required?  

 3. Draw the V-I characteristics of PN junction diode.  

 4. State the advantages and disadvantages of RC phase shift oscillator.  

 5. Draw the pin connection of a IC-555  

 6. Which conditions are required for oscillator?  

 7. What are the advantages of FET?  

 8. What is donor and acceptor impurity?   

 9. Write basic principle of SMPS.  

 10. Derive the relationship between α and β. 

 

 

    
Q.2 (a) Explain working of PN junction diode. 03 

  OR  

 (a) Explain N type semi conductor. 03 

 (b) Write necessity of filter circuit in rectifier and state various types of filter.  03 

  OR  

 (b) Draw the circuit diagram and input and output waveform of full wave centre 

tapped rectifier. 

03 

 (c) Explain working of choke input filter. 04 

  OR  

 (c) Compare single phase half wave rectifier and full wave centre tapped rectifier. 04 

 (d) State the methods of fabricating PN junction and explain any one. 04 

  OR  

 (d) Explain the construction of alloy junction transistor. 04 

    
Q.3 (a) Explain current components of transistor. 03 

  OR  

 (a) Explain working of PNP transistor. 03 

 (b) Draw the input and output characteristics of common emitter (CE) 

configuration.  

03 

  OR  

 (b) Explain frequency and phase distortion in amplifier. 03 

 (c) State the various biasing methods for transistor and explain any one. 04 

  OR  

 (c) State advantages and disadvantages of push pull amplifier. 04 

 (d) Explain how transistor acts as an amplifier. 04 

    

 (d) Compare voltage amplifier and power amplifier. 04 
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Q.4 (a) State the application of an oscillator. 03 

  OR  

 (a) Compare Hartley and Colpitt oscillator. 03 

 (b) Explain piezo electric effect and draw circuit diagram for crystal oscillator.  04 

  OR  

 (b) Explain working of photo transistor. 04 

 (c) Draw and explain VI characteristics of SCR and explain holding current and 

latching current. 

07 

    
Q.5 (a) Draw block diagram of OP-AMP -741 and Explain each block in short. 04 

 (b) Explain Zener diode as a voltage regulator. 04 

 (c) Draw the circuit of sequential timer circuit. 03 

 (d) Explain working of LED. 03 
 

************ 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. ટ્ર ન્જીસ્ટર ને બ યસીગ કરવ ની જરૂર શ  મ ટે છે?   

 ૨. એમ્પ્લીફ યર ને ક સ્કેડ શ  મ ટે કરવ મ ાં આવે છે?  

 ૩. PN જ ાંકશન ની વોલ્ટેજ- કાંરટ ની લ ક્ષણણકત  દોરો.  

 ૪. RC ફેઇઝ શશફટ ઓસીલેટર ન  ફ યદ ઓ અને ગેરફ યદ ઓ લખો.  

 ૫. IC-555 નો પીન કનેકશન ડ ય ગ્ર મ દોરો.  

 ૬. ઓસીલેટર મ ટે ની જરુરી કન્જડીશન લખો.  

 ૭. FET ન  ફ યદ ઓ લખો.  

 ૮. ડોનર અને એસે્ટર અશધુ્ધિ એટલે શ?ુ   

 ૯. SMPS નો મળુ શસધિ ત લખો.  

 ૧૦ α અને β વચ્ચેનો સાંબિ મેળવો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ PN જ ાંકશન ડ યોડ ન ુક યય સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ N પ્રક ર ન  સેમી-કન્જડકટર સમજાવો. ૦૩ 

 બ રેક્ટીફ યર સરકકટ મ  કફલ્ટર સરકકટ ની જરુકરય ત સમજાવો અને કફલ્ટર ન  
શવશવિ પ્રક ર લખો. 

૦૩ 

  અથવ   

 બ સેન્જટર ટેપીગ ફુલવેવ રેક્ટીફ યર નો સરકકટ ડ ય ગ્ર મ અને તેન  ઇનપટુ 
અને આઉટપટુ વેવફોમય દોરો.  

૦૩ 

 ક ચોક ઇનપટુ કફલ્ટર ન ુક યય સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક સીંગલ ફેઇઝ હ ફ વેવ રેક્ટીફ યર અને સેન્જટર ટેપીગ ફુલવેવ રેક્ટીફ યર 
વચ્ચે ની સરખ મણી કરો. 

૦૪ 

 ડ PN જ ાંકશન ડ યોડને ફે્રબીકેટીગ કરવ ની પધિશતઓ લખી ગમે તે એક ૦૪ 
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સમજાવો. 
  અથવ   

 ડ એલોય જ ાંકશન ટ્ર ાંીસ્ટર ની સરાંચન  સમજાવો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ટ્ર ન્જીસ્ટર ન  કાંરટ ન  શવશવિ કમ્પપોનન્જટ સમજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ PNP ટ્ર ન્જીસ્ટર ન ુક યય સમજાવો. ૦૩ 

 બ કોમન એમીટર ક્રોન્ફ્ન્જફ્રગ્રેશન ની ઇનપટુ અને આઉટપટુ લ ક્ષણણકત  દોરો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ એમ્પ્લીફ યર મ ાં કફ્રક્રવન્જસી ડીસ્ટ્રોશન અને ફેઇઝ ડીસ્ટ્રોશન સમજાવો. ૦૩ 

 ક ટ્ર ન્જીસ્ટર ની બ યસીગ મ ટેની શવશવિ પધિશતઓ લખી ગમે તે એક 
સમજાવો. 

૦૪ 

  અથવ   

 ક પશુ-પલુ એમ્પ્લીફ યરન  ફ યદ ઓ અને ગેરફ યદ ઓ લખો. ૦૪ 

 ડ ટ્ર ન્જીસ્ટર એમ્પ્લીફ યર તરીકે કેવી રીતે ક મ કરે છે તે સમજાવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ વોલ્ટેજ એમ્પ્લીફ યર અને પ વર એમ્પ્લીફ યર વચ્ચે ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ઓસીલેટર ન  ઉપયોગો લખો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ હ ટયલી અને કોલપીટ ઓસીલેટર વચ્ચે ની સરખ મણી કરો. ૦૩ 

 બ પીઝો- ઇલેક્રટીક અસર સમજાવો અને કક્રસ્ટ્રલ ઓસીલેટર નો સરકકટ 
ડ ય ગ્ર મ દોરો. 

૦૪ 

  અથવ   

 બ ફોટો ટ્ર ન્જીસ્ટર ન ુક યય સમજાવો. ૦૪ 

 ક SCR ની વોલ્ટેજ- કાંરટ ની લ ક્ષણણકત  દોરી ને સમજાવો.અને SCR ન  સદયભ 
મ ાં હોંલ્ડીગ કાંરટ અને લેંચીગ કાંરટ સમજાવો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ OP-AMP -741 નો બ્લોક ડ ય ગ્ર મ દોરી ને દરેક ભ ગ ન ુટુક મ ાં વણયન કરો. ૦૪ 

 બ ઝીનર ડ યોડ નો વોલ્ટેજ રેગ્યલેુટર તરીખે ઉપયોગ સમજાવો. ૦૪ 

 ક સીક્વન્જસીયલ ટ યમર ની સરકકટ દોરો. ૦૩ 
 ડ LED ન ુક યય સમજાવો. ૦૩ 
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